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Č
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•
Z
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slo
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usíse kon
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•
Č
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dnoduchý.

•
Z

á
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složitější, m
usíse

 kontrolova
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ča
sová

ní+
 spe

ciá
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ovacíse
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•
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–
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–
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P
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•
A
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 řá
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 sloupce se
 do 
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•
N
ěkdy odděle

ný vstup a 
výstup da

t.

A
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0
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C
AS
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E

D
out

D
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R
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dresy
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D
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a
dresy
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R
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D
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a
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Č
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o
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P
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n
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n
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•
N
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a
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sa

 řá
dku.

•
S

igná
le

m
 /R

A
S

 se
 pře
čte

 ce
lá
řádka

 
z pa

m
ě
ťové

m
a

tice
.

A
(n-1) - A

0

R
A

S

C
A

S

O
E

W
E

D
out

D
in

R
egistr

adresy
řádku

D
ekodér
adresy
řádku

R
egistr
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D
ekodér
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Č
tecí a
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P
am
ě
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m
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n
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 připojena

 
a

dre
sa
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•
S
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m
 /C

A
S

 se
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p
ře
čte
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•
S
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l /C

A
S

 a
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 výstupní
budiče da

t.

A
(n-1) - A

0

R
A
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C
A

S

O
E

W
E

D
out

D
in

R
egistr

adresy
řádku

D
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R
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D
ekodér
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Č
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P
am
ěťová

m
atice

n

n

n
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•
P
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A
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 a /C

A
S
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de
 pa

mě
ť

zpětný zá
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m
ě
ťové

m
a
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R
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Č
tecícykl D
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•
T
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h
o

d
n

oty
–

tR
A

S
=
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0 ns

–
tC

A
S

=
 1

5 ns

–
tR

P
=

 4
0 ns

A
(n-1)-A

0

R
A

S

C
A

S

O
E

D
out

tR
P

tC
AS

tR
AS

Ř
ádek
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A
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R
A
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C
A
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O
E

W
E

D
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R
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n
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R
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n
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0

R
A

S

C
A

S

O
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W
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D
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D
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R
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D
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R
e
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sloupce

D
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Č
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P
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ěťová

m
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n

n
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A
M

•
T
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h
o

d
n

oty
–

tD
S

=
 0

 n
s

–
tD

H
=

 15
 n

s

A
(n-1)-A

0

R
A

S

C
A

S

W
E

D
in

t
D

H
t

D
S

Ř
ádek

S
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C
ykl R

ead
–

M
od

ify
-

W
rite

•
V

 jedno
m

 cyklu
 lze přečíst i zap

sat d
ata n

a stejno
u adresu.

A
(n-1)-A

0

R
A
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C
A
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O
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Ř
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S
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E
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in
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S
trán

kové
režim

y D
R

A
M

•
U

m
o

žňuje přečíst d
ata z celéřád

ky při jed
in

é
aktivaci /R

A
S

.

•
P

od
obně

též
strán

kový záp
is.

A
(n-1)-A

0

R
A

S

C
A

S

O
E

D
out

Ř
ádek

S
l. 1

S
l. 3

S
l. 2D

ata2
D

ata3
D

ata1

. . .

. . .
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Z
o

tavo
ván

íD
R

A
M

•
K

ažd
á

p
aměťová

b
uňka se m

u
sízo

tavovat po
dle typu

 po
 cca 10

 –
6

0 m
s.

•
P
ři čten

ín
ebo

 záp
isu

 se au
tom

aticky zo
tavícelá

řádka.

•
Z

o
tavovacícykly:

1.
R

A
S

 only
–

používá
vnější

číta
č

a
dre

s pro zota
vení.

2.
C

A
S

 B
e

fore
RA

S
 (C

B
R

) –
používá

vnitřní
číta
č

adre
s pro zota

ve
ní.

A
(n

-1)-A
0

R
A

S

Ř
ádek 1

Ř
áde

k 4
Ř

áde
k 3

Ř
áde

k 2
...

R
A

S

C
A

S

C
ykl "R

A
S

 only"

C
ykl C

B
R
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Z
apo

jen
íp

aměti D
R

A
M

•
A

dre
sa

 z C
P

U
 se m

usírozd
ělit na 

řá
dkovou a sloupcovou 

čá
st.

•
P
ře

pínač
a

dre
s postupněp

řipojuje
 

obě
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